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Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Релаксація механічних напружень в кристалічних тілах з ГЦК решіткою (Cu, KCl, NaCl) поблизу
концентраторів напружень

2. Relaxation of mechanical stress in crystalline solids with FCC lattice (Cu, KCl, NaCl) near stress concentrators

Реферат:
1. Представлено результати досліджень формування контакту між зразками полікристалічної міді (99,999 %),
що стискаються при 0,8Тm. Запропоновано новий механізм завершальної стадії процесу, коли в площині
контакту утворюється система порожнин і вакансійне пересичення, завдяки чому дислокаційні петлі
проникнення розчиняються і потік атомів заповнює порожнини. Вони заліковуються і розмір контакту
збільшується. Узагальнено дислокаційний і дислокаційно-дифузійний механізми масопереносу на
заліковування тріщин при одновісному навантаженні зразка в умовах кімнатної і високої (>0,5Тm )
температур. Побудовані теоретичні моделі і розрахунки процесів підтверджені експериментально.
Досліджено утворення порожнин в монокристалах KCl в умовах дії сфокусованого імпульсного лазерного
випромінювання. Встановлено, що (96-98)% речовини з порожнини виноситься краудіонним механізмом.
Оцінено параметри розігрітої зони: Po=2x10^9 Н/м2, Т=1100К. Методом світлорозсіювання досліджено
утворення тріщин у монокристалах NaCl при одновісному навантаженні. Визначено, що тріщини розташовані



переважно в площинах типу {100} і у незначній кількості - в площинах типу {110}. Механізми їх утворення - це
механізми Коттрелла і Стро відповідно. Є тенденція до утворення компактних груп тріщин.

2. The investigation results on formation of a contact area between copper (99.999 %) polycrystalline samples
clamped together at 0.8Tm are presented. The new mechanism of the final stage of the process is proposed where
in the contact plane a system of cavities occurs and vacancy supersaturation takes place; as a result, dislocation
loops are dissolved and the flow of atoms occupies the cavities. These are healed, so the contact area increases.
Both the dislocation and the dislocation-diffusion mass-transfer mechanisms are generalized for the crack healing
under uniaxial loading at room and higher (>0.5Тm) temperatures. The theoretical models proposed and the
process valuations have been supported experimentally. Formation of cavities in KCl single crystals has been
studied under action of focused pulse laser radiation. It was established that (96-98)% of substance is removed
from the cavity by crowdion mechanism. The parameters of the heated zone have been evaluated as Po=2x10^9
Н/м2, Т=1100 К. Using light-scattering method, the crack formation in NaCl single crystals under uniaxial loading
has been studied. It has been found that the cracks are predominantly positioned in {100} planes, and in minor
quantity - in the {110} planes. The mechanisms of their formation are Cottrell and Stroh ones, respectively. There
exists a tendency to formation of the crack compact groups.
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